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gl presente primer oertificado de adicidn se re ~
riere a mejoras introducidas en el objeto de la patente prin ~i
oipal nimero 253.748, mediants cuyo registro se reivindiod un
dispost tivo gue permite medir eltas resistencias, partiendo de

tensiones bajas, como son las suministradas por las pilas se-

|

eas corrientes, cou gelvandmetros robustos para medir la inten.
sidad, de mealana sensibilidad, basdndose en el efecto de am-

plificacién cue poseen los transistores.

Dentro del mismo fundamento entoness expuesto, el
dispositivo que se reivindicd se mejora en su organizacién y

consiguientes caracteristicas, estableciendo susg dos partes

del siguients modot

~ la primera estd formada por un eircuito oconver -
tidor, & base de un oscllador de baja frscuencis mediante un i
transistor, ocuya tensidn es slevada por medic de un autotrane—i
formador. 20steriormegfe ¢sta tensidn se restifios medlante |
diodos de gsrmanio y es aplicada’ & una lémpara de gas nedn, en
paralelo eon un eondensador, a travéds de la resistencia a me =
dir.

~ la segunda estd constituida por otro transistor,
acoplado por condensador a la salida de 1mpare nedn. En su
circulto de salida lleva un transfomador, cuya corrients,
rectificada por otro diodo de germanio y condensedor, ss apli.
02 & wi galvandmetro ordinario,

gomo 6n la Yatente prineipal, con la primera pap .
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te se consigue obtener tensiones del orden de centenarss de
voltios, partiendgo de la fuerza electromotriz de unas pilas de

bolsille., Aguellas tensiones relativamente altas s¢ gplican,

g través de la alta resistencia a msalr, a un condensader con
una ldmpvara nedn en paralelo. Ia 4ébil gorriente que oircula
a trovés de la resistencia, va cergando el condensador, hasgta
alce;izar la fensi6n de ignicidn de la lémpara neén, producién—g
d0se entonces una répids descarga. Se comprende fioilmente i
que los fendmenos sugssivos de csarga y desocarge, serdn tanto |
mé.s répidos,Acuanto msnor ssa la resistencia a medir.

istas sugesivas ocargas y descargas producen, en

la resistencia en serie con la limpara nedn, variaciones de

tensidn, gus son anmlificadas por el segunfo transistor y rec-;
tifioadas e integradas por el diodo de gemanio y aplicadas

al galvenémetro., Siendo la corriente cue circula por éste,

en definitive, tanto mayor cuanto menor sea la resistencia me.
glda.

El galvandmetro, somo ea el dispositivo primitivo,
va provisto de una gscala empfriog.couvertible mediante un
calibrado previo 0 tablas d6 conversién, en resistencia Shmioa
o vorcentaje de himedad.

#n la realizacién y aplicacién del dispositivo me <
Jorado ¢ue se reivindlca, cabe la misma generalidad qus en el
protegido vor la patente prinocipal; es declir, dentro de las

reivindicaclones cue s¢ establecen pusden construirse dispo -
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| sitivos eleatrénlcos ds las fomas, temafios y materiales qus

5@ juzguen adeouados, segun la splicacldn coucreta ds vus se

! trate, sin que tale s variacionss, as{ como las gus puedan in -~ -

troducirse en detalles Ge su presentacidn y organizacidn, afeo-

ten a la esencialidad reivindicada, por 1o vue los dispositi -
v0s ¢ue =6 oonstruyan, dentro de la idea generel ressiiada, oon.
cualquiera de esas modiflsaciones, no serdn sino variantes,

igualmente comprendidas y protegidas por €l zﬁ‘essnte reglstro.

&n esta idea, las adjuntas figuras correspondsen

unioamente a una forma de ejecuoidn, sin cardeter alguno limi-

tativo, qus se presenta a t{tulo ds ¢jemplo de realizacidn,
para aoncretar cuanto se dlee en esta memoria deseriptiva.

La figura 12 presenta el esgusma de conjunto del
dispositivo ¢ue se reivindioca.

ITa figurs 22 indica como se realiza la medida de
1a himedad en un cuerpo pulverulento.

Ta figura 3% muestra el modo d¢ medir la himedad
d6 un cuerpo s6lido. |

| Ia figura 4% ilustra la foma {6 realizar la medi-

da del silslamiento @s uua bobina.

Con referencia a dichas figuras y a las letras qus

sobre ellas deslgnan las partes y detslles del dispositivo re-

presentudo, que interesan g los fines de ssta memoria, 16. des~ .

eripoidn del mismo es como siguet

t
H
!
!
i

gobre el esquema d¢ la figura 18, y por lineas ver-?

.
g
]




u
&

10

15

20

25

i mento de medida I1, cus recibe las varlaocionss de tensifbn ampli-?

]
!
]
{
H

1

1 8a a la borua By y otra borna B',‘conéetada 8 1a l4mpara nedn

"B ¥y B' esta derlvado el pulsador Pye

tigzles de trazos y puntos, se indican las diversas partes del

disvositivot

El-oscilador y autotransformador, designado OA en
1a figura, consta Ge las pilas P, autotransformador i, transis—
tor 7, resistencia rl ¥y eondensador 01. BEntre les pilas P y |
¢l transistor T, va dispuesto el pulsador Pge {

#l reotificador R, con diodos de germanio Iy ¥ oon-
gensador Gzo |

~ Bornas & ciroulto externo y generador de impul-

gsos, Sefialados BI, cue comprende: una resistencié ry fija, uni-

N, aue tlene en paralelo el condensador c3 ¥y en serie la resis~

tencia r;, oon el condensador 04 en paralelo, Entre las bornas

Yo parte A amplificadora, formada Dpor un condensa- |

dqor de agoplo 05, un transiastor T y yue se¢ acopls, mediante

6l tranﬂorma&or Eyat

-~ Ta dltima seacidén I, en la que 6std el instra~

fiocadas, rectificadas € integralas por e¢ldiodo de germanio Do

y el oondensador Cge

Log bornes B y B', son los puntos de oonexidn de
la reslistencia a medir. o

®1 funoionamiento de este dispositivo s 6l antes

indicadio ds un modo general, y aoomo s8¢ ha digho, dentro de sus é




10

15

dades de ejecuoion, sin que el escueme presentado tenga mds
alcancs gué aoucPetar, en un ejemplo, una Dosible organiza «

'Gidno

i mente, llevando 8l extremo'de la eseals la sguja del instru -~

: mento, acclonando los pulsadores Pz y Pl ¥ €l reostato rgy

caracterist ioas fundumentales, puede adoptar miltiples modali. ;

Tor lo que se refiers a su aplicacidn para la me -

dida d¢ altas resistencias o aislamiento, debe tararse previa-

oonectando las bornas B y B', & los puntos entre los ouales
g8 Qesea efectuar la medicidn.

gusndo se trate de la himedad ds un eusrpo, hay
cue emplear elementos adecusdos, segin le gonstitucidén de la
sustancia; si por ejemplo, hay que medlr la himedad de wa ouer-
p0 pulverulento ~figura 2%.-, como herina ~h., se eoloca la
cantidad aonvenieute de ésta entre electrodos planos, aplicando:
ung presidén eonstante entre ellos; para determinar la hiumedad
d6 un trozo de madera ~m~, la Gisposicidn puede ser la indioce.
da en-la figure 3%, y para obbtensr la medida del sislamiento
de une bobina de nioleo ~n., s6 proosderd somo indica la figue
ra 45,

Estos tres oasos, presentados anteriorments, 5010

hah servido parg indicar el sxtenso ocampo de apliocaclones qus

puede tener el dispositivo que se reivini loa.

- - - L 4 - - -p .
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i dor, ¥ eplicada a un gelvendmetro ordinario.

Bste registro consta de las siguientes reivindioa -

12,- Mejoras introducidas eun €l objeto de la »a -
tenté nrineipal ndmero 253.748; goncedida por " Dispositivo
sleatrdnico para la determinacidn de altes resistencias eléo -
+ricas y d6 la humedad confenida en 1os cuerpos 8611dos, 68 -
racterizadas poryus €l dispositivo estd constituldo por dos
pertes, la primera de las cuales es un circuito counvertidor,

g base de un ogci lador de baja frecuengla mediante un transis -~
tor, cuya tensidn es elevada por médio de un antotransforma .
gor, y vosteriormente rectificade mediante diodes de germanio
y aplicada a una ldmpara de gas neén, montads en paralelo oon
un oondeusador, o través de la resistencia a medir, y la se -

gunda estd fomada por otro transistor, acoplado por conden -

sador a la salida de ldmpara neén, y en ouyo circuito de sali-

de vz digpuesto un transformador, la corriente de salida del i

cual es rectificads por otro diodo de gemianio y un condensa -

28,~ Mejoras segun lo reivindicado en €l punto |
anterior, ocaracterizadas porque el cireuito osellador y auto -

tronsformador cousta de: una baterfa de pilas seoas, el auto- !

trausformador, un transistor y una resistencia montads en pa - !

ralelo con un condensador,

B&,. jfejorus segin 1o reivindicado en los puntos:
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anteriores, caracterizadas porcue sl reotifiocador estd cons -

tituido por diodos de germanlio, y un condsnsador derivado entre

log diodos y la pila.

48, Mejoras segln lo reivindicado en los puntos
anteriores, caracterizadas porgue 6l generédor de impulsosg
comprende una resistenclia en serie aon los dliodos, y una bor-
na £ija a ellaé plentras que al conductor précedente de las
pilas, estd monectada otra resistencia, una ldmpara de nedn
¥y la otra borna, y entre ésta y dicho asondustor procedents de
lag pilas, derivado un coudeunsador.

85, Mejoras segin las reivindicaciones anterio ~
rés, caraoterizadas porqus la parte amplificadorsa estd couns -
tituida por un condensador de agople ¥y un transistor, Gue me-
diante un trausformador se asopla a la secaeidn de medida cqus
comprende el instrumento cus efsatua la misma y reciﬁe las
variaclones de tenslén amplifioada,'fsotificada 6 intesrada
por-un dlodo de germanlio y un condensadors

6%, Iiejoras introducidas emn ¢l objeto de la pa~
tente prigoipal-ndmero 263.748 »~ omgedida por "Dispositivo
electrinico para la determinacidn de altas resisteancias elée-
trieas y de la himedad contenida en los ousrpos sélidoste

Segln se desoribs y reivindics en esta memoria
descriptiva.

Se detalls e‘ilustra gon los planos yue a la mise~

me =6 acompalial.
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Y cuya memoria descriptiva consta ds 9 hojas, £0-

liadas y eserltas a miguina por uds s0la de sus caras.

Madrid, a 8.

11 1960.
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